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摘要(译)

一种方法，包括：形成构成像素电路的薄膜晶体管阵列器件;形成发光层;
通过形成发光层形成发光体后，完全密封发光体。形成发光层的步骤包
括：制备转印基板，每个转印基板具有支撑基板，在支撑基板上形成包
括红色，绿色和蓝色发光材料中的至少一种的转印层;通过使用相应的转
移基板将相应的转移层转移到EL显示装置的转移目标基板上，并且执行
每个转移基板的发光层的形成，密封和转移层的形成在隔离气氛中，以
防止暴露在空气中。
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